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Реферат:
1. Дисертаційна робота присвячена дослідженню основних властивостей граток просторового заряду
кристалів Sn2P2S6 , отриманих різними методами, та можливості використання цих кристалів у пристроях
динамічної голографії. Використовуючи голографічну методику визначено ряд фоторефрактивних (ФР) та
електрофізичних параметрів кристалів Sn2P2S6. Досліджено динаміку формування, просторовий розподіл,
орієнтаційні та поляризаційні властивості фотоіндукованого розсіювання світла (ФІРС) в зразках
модифікованого умовами росту Sn2P2S6 . Використовуючи динамічні особливості формування розсіювання
та модифікований умовами росту кристал Sn2P2S6 , реалізовано однопроменевий оптичний фільтр новин,
який характеризується високою контрастністю та швидкодією. На основі номінально чистого кристалу
Sn2P2S6 досліджено схему самонакачуваного фазоспряжуючого (ФС) дзеркала. За умов оптимального
вибору орієнтації зразка, експериментально отримано значення ефективності перетворення RФС ~ 0.2 при
характерному часі формування ФС променя~ 0.02 с. Показано можливість суттєвого покращення цих
параметрів шляхом зменшення втрат на відбивання (до RФС ~ 0.35).



2. The thesis is dedicated to investigation of the space-charge gratings of the Sn2P2S6 crystals obtained by the
different methods, and possibilities of use these crystals in image optical processing systems. A number of
photorefractive (PR) and electro-physical parameters of Sn2P2S6 crystals were defined using a holographic
method. A dynamics of formation, spatial distribution, orientation and polarization properties of photoinduced
light scattering (PLS) were studied in the samples of modified by the terms of growth Sn2P2S6 crystals. Using
dynamic features of the PLS formation in modified Sn2P2S6 crystal, optical one-beam novelty filter was testified. It
was shown that such a filter is characterized by high contrast and fast response. On the base of nominally pure
Sn2P2S6 crystal the scheme of self-pumped phase conjugate mirror (PC) was investigated. In the case of optimal
geometry, the value of conjugation efficiency RPC ~ 0.2 at the value of conjugated beam formation time t ~ 0.02 s
has been obtainedexperimentally. It was shown the possibility of substantial improvement of these parameters by
reduction of the reflection losses (up to RPC ~ 0.35).
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